Exercices chapitre 9 — série 12- Enoncés

Exercice I
On considere le circuit ci-dessous dans lequel le transistor MOS a les paramétres suivant:
L=0.01,Vr=1volt
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Si on applique une tension d’entrée Vi, de 3 volts :

1) Quelle doit-étre la valeur maximale de la résistance R si on souhaite que le transistor
reste en mode saturé ?
Réponse : 150 Ohms

2) Comment variera le courant si on divise par deux la valeur de cette résistance R.
Quelle sera alors la valeur de Vout ?

3) Méme question si maintenant on multiplie par deux la valeur de R.
Quelle sera le courant I et la tension Vo ?
Réponse : 13.7 mA et4.12V
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4) Exprimez le gain en tension Ay = — out

lorsque le transistor est en mode linéaire.
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Réponse : Ay =

5) Sion suppose Vin fixé. Pour quelle condition ce gain est maximal ?
Pour quelle condition ce gain est minimal ?
Commentez le signe de Av.



Exercice II.

On considere le circuit suivant dans lequel le transistor MOS a les parametres suivant:

B=0.01,Vr=1volt
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La résistance R est de 150 Q

De plus, on suppose Vin < V¢

1) Exprimez les quantités (Vgs-V1o) et Vps.

2) Quelle est la condition pour que le transistor soit en saturation ?.
3) Que vaut le courant et Vo pour Vin=3Volts

Commentez vis-a-vis de 1’exercice 1.

Réponse : [=6 mA, et Vour =09 V



Exercice 111

On consideére le circuit suivant:

1) Identifiez la nature des transistors, leurs sources, drains et grilles.

2) Quelles valeurs peuvent prendre les nceuds A et B ?

Si on considere I’état du systéme défini par la valeur du potentiel au nceud B, quels sont les états
possibles ?

3) Quelle fonction permet de faire ce circuit ?
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